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¢ QUE ES LA MEMORIA RAM?

"La memoria RAM es la memoria principal
donde se almacenan programas y datos
iInformativos.

"MEMORIA DE ACCESO ALEATORIOQO, es decir se
puede acceder a cualquier byte de memoria,
sin acceder a los bytes procedentes.




Los modulos
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Son integrantes del
hardware, que
contiene circuitos 4

unen al circuito
Impreso, estos
modulos se instalan
en la tarjeta madre de
un ordenador



HISTORIA DE LAMEMORIA RAM

* Uno de los primeros tipos de
memoria RAM fue la
memoria de nucleo
magnetico, usada en muchos el
computadores  hasta el | R
desarrollo de circuitos T
iIntegrados.

* En 1969, fue lanzada una de
las primeras memorias RAM
basadas en semiconductores | g
de silicio por parte de Intel *
con un integrado 3101 de 64
bits de memoria
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HISTORIA

* En 1973 se presento una
iInnovacion que permitio
la miniaturizacion y se
convirtio en estandar
para las memorias
DRAM

* Afinales de los 80’s el
aumento de la velocidad
de los procesadores y el
aumento del ancho de
banda, donde se
realizaron una serie de
mejoras




MEMORIA RAM

Existen 2 tipos de memoria RAM, ambas con utilizan diferentes tecnologias
para almacenar datos.

RAM dinamica
(DRAM):

Este tipo de memoria es
la mas usada en los PC
actuales, tiene la
caracteristica de ser de
facil construccion y muy
compacta. Tiene el detalle
de ser lenta, su velocidad
de la DRAM es de 60ns,
se actualiza miles de
veces por segundo




MEMORIA RAM

RAM estatica
(SRAM):

Mejora alguno de los
aspectos de la memoria
dinamica, afnadiendo
otros.

Esta formada por 6
transistores por cada bit;
originando que mientras
exista alimentacion no
pierde los datos.

Es muy rapida y mas
costosa




PARTES DE LAMEMORIA RAM

RELQOJ: Las operaciones de la memoria RAM

se encuentran sincronizadas a las sefnales de
reloj, facilita la interfaz de control

en la que se configuran las operaciones del
dispositivo (controlar duracion, la latencia, la
instalacion)

O~ MODO REGISTRO: Funcién de la memoria




PARTES DE LA MEMORIA RAM

BANCOS DE MEMORIA: Incluye los médulos

de la memoria, llamadas celdas, en estos se almacena
informacion.

- # CHIP SPD: Aimacena los datos del tamafio, el
tiempo de acceso, la velocidad y el tipo de memoria.

ONTADOR DE RAFAGAS: Es un contador

el chip que registra las direcciones en fila para permitir
n rapido acceso.
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PARTES DE LA MEMORIA RAM

CHIPS DE MEMORIA: se ensamblan en

circuitos integrados de la memoria RAM y se montan en
un chip de silicio.

« ¥ a%: MODULO DE MEMORIA RAM: Placa
SN peguefa con un circuito impreso que tiene diferentes
chips de memoria integrados.

PINES DE CONEXION: Terminal que tiene la

tarjeta, creado para conducir electricidad; se ensambla
en los slots




CARACTERISTICAS

v' Memoria volatil, pierde
datos o programas Si
NnOo Se mantiene en uso
continuo o conectado
a una fuente eléctrica.

v" Puede ser escrita ‘ |

v Puede ser leida




CARACTERISTICAS

v'Alcanza una capacidad de
hasta 1Gb

v"Modo de acceso aleatorio ‘ '

v'Tiempo de acceso 8ns
(tlempo que tarda en
llegar a los datos
almacenados de la
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FUNCIONAMIENTO

* La funcion principal es cargar
iInformacion y ejecutar
programas de manera
temporal y aleatoria, lo que
permite que la computadora
funcione.

* Mientras mas memoria RAM
tenga un equipo mas
velocidad de ejecucion de
programas Yy capacidad de
datos tendra

* Realiza tareas ejecutando
programas temporales a
velocidades elevadas




MEMORIA RAM- TIPOS

J MEMORIA DIMM: La J MEMORIA RIMM: Fueron

capacidad de esta memoria es creadas para maquinas Intel
muy poca so hay de 34MB, Pentium IV, pero fueron
64MB. 128MB, 256MB y remplazadas rapidamente.

512MB. J Capacidad de memoria de
J Las maquinas que utilizan este 68MB, 128MB y 256 MB.
tipo de memorias suelen ser

. J Para un tipo de sistema
Intel Pentium 11 o 111, P

Windows XP.

v Capacidades.
mTorias RAM v sus capacidades van variando dependiendo su tipo.

15 lastarjetas madres usan el mismo tipo de memoari as vy estaswvarian
re vy lo antiguo gue son:

= Lo r_n-mputal:ln-ra.

nicio para
1w pero

ridamente
| igual gue

= tienen dos
rmdg winas )
“ior con la
memorias .
tas estdan
L I

) ce ntro. La
Ttipo e

a wva desde
L tip de sistema gue pode mos colocar a este tipo de maguinas es
funcionar en par solo pode mos colocar un Macimo de 512 VMB en la

escalables
m Il o 1 GB




TIPOS
J MEMORIA DDR: La J MEMORIA DDR II: Las

capacidad en este tipo de capacidades de esta memoria
memoria es de 128MB, 512MB y son de 256MB, 512MB, 1GB,
1CB. 2GB y 4GB.

J Las maquinas que utilizan este J  Se le puede colocar maximo 4GB

tIIOIO de memoria se ('je pzuGelge J Las maquinas que usan este tipo
colocar un maximo de ' de memoria son Pentium 4, Core

J  Se puede colocar en Windows 2 (Duo, Quad)
XP, Windows 7 o Windows 8

D IWIE, Ao WD, S0 IWID . CL LIS A 315 0EIila aue e TS D s - MWIE MO RLA DDR 1.

Windows XP yva gue por funcionar en par solo pode mos coloca Las cat
mayoria de las maguinas. menmoria
1GB, 2C
Eru est
pode o
= MEMORLA DDR. 4 Gh o
excepoio
Las capacid caracte
de me mori procesad
512 MB v 1 5.0 e 6
este tipo de El tipo de maguinas gue usan estas memorias son Pentium 4, Core 2 D
Ly rendi o Cuead v en procesadores de la Ffamilia AMD te nremos A MDD se pron, At
wa gue sol Arhlon 64X2 Dual Core.

colocar me
tipo de tarj

. = MNEMORLA DDR 3.
En e se ti po

Vilindows X Por ser la tecnologia mas moderna este tipo

Hay guwe recordar gue Windows 7 v B necesita wun minim
necesariamente 2 GE para i funcionamie nbo




TIPOS

J

d

MEMORIA DDR IlI: Esla

tecnologia mas moderna.

La capacidad de esta memoria es
de 1GB, 2GB, 4GB, 8GB y 32GB

Este tipo de memoria la podemos
encontrar en la familia Intel iS5y |7
y AMD* Phenom, ADM* FX-74.

250 pines de conexion

I TEArrmn bd SATL? L rE2 TS AWIL? 50 [rosry, ALTVEDry O, FALTEOre O AL,

ernaeste tipo
»rilacalle dela
reristicas son

de modelos

wria son 1GE, 2

Mos enodntrar
iS5eidyAMD=

Je sus caracteristicas son
comparadén de modelos

ie esta memoriason 1GB, 2
12 Gb.
orias|as podemos encontrar
ifamilia Intel i5e 7y AMD*
¥-74,

v DRR
v DRRII
v DDRIIII




NUEVA TECNOLOGIA

J DDR 4: Entrega mayor rendimiento de capacidades
DIMM, una mejora en la integridad de los datos.

U

Un menor consumo de energia de hasta el 40%.

U

Aumento en el rendimiento y un ancho de banda de hasta
50%.

- Con 280 pines de conexion.




MEMORIA RAM DRR5 2020

4
a

Trabajando para el lanzamiento al mercado en el 2019.

Brindara el doble de ancho de banda y densidad que la
generacion actual DRR4, mayor eficiencia.

Se espera que DRR5 admita velocidades de hasta 128GB de
64GB actuales

Permitira que los reguladores de voltaje monten la tarjeta de
memoria en lugar de la placa base




Conclusiones

d son memorias realizadas en base a capacitores
semiconductores, por lo cual son mas lentas y mas
baratas. Tienen la desventaja de necesitar de un
circuito de refrescamiento el cual se maneja desde
el BIOS de la computadora

dLa memoria RAM entre mayor capacidad mejor
sera su funcionamiento

d La RAM actual trabaja con una capacidad de
128GB y solo ocupa 64 GB
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